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	问题1、关于行业格局与产品竞争力
	一、发行人披露事项
	（一）结合模拟芯片与数字芯片在功能定位、设计难度、制程节点、生命周期、产品应用领域及市场空间等方面的差异，分析发行人产品以模拟芯片、模数混合芯片为主的主要考虑，并结合模拟芯片、数字芯片的技术迭代方向、下游需求变动趋势，以及境内外主要晶圆厂的业务布局情况，分析发行人IC产品的竞争优劣势
	1、结合模拟芯片与数字芯片在功能定位、设计难度、制程节点、生命周期、产品应用领域及市场空间等方面的差异，分析发行人产品以模拟芯片、模数混合芯片为主的主要考虑
	（1）深耕特色工艺，构建“一核两翼”核心发展格局
	（2）模拟芯片具有不可替代的核心竞争壁垒
	①模拟芯片承担了电子设备系统的感知、传输、显示、控制等功能，和数字芯片互为补充，不可替代。
	②模拟芯片的生命周期远长于数字芯片
	③模拟芯片的多元化技术壁垒为晶圆代工厂带来的挑战与机遇

	（3）公司融合粤港澳大湾区终端区位优势与资深人才团队禀赋
	（4）模拟芯片广泛采用成熟制程，具有成本可控和供应链相对稳定的优势
	（5）模拟芯片和成熟制程的发展契合国家战略导向

	2、结合模拟芯片、数字芯片的技术迭代方向、下游需求变动趋势，以及境内外主要晶圆厂的业务布局情况，分析发行人IC产品的竞争优劣势
	（1）立足模拟芯片核心赛道，以特色工艺创新与应用拓展构筑差异化技术壁垒
	（2）立足国产替代与人工智能基础设施需求，全面契合下游产业发展方向
	（3）构筑“集成电路+功率器件+光电融合”三位一体平台，形成差异化的业务布局


	（二）结合功率器件应用领域、不同场景对细分产品的差异化需求情况、市场空间及变动趋势、境内外主要晶圆厂的产能布局情况与技术节点，分析发行人功率器件领域的市场地位，预计相关领域收入未来保持增长的依据
	1、功率器件应用领域、不同场景对细分产品的差异化需求情况、市场空间及变动趋势
	（1）MOSFET
	（2）IGBT

	2、境内外主要晶圆厂的产能布局情况与技术节点，分析发行人功率器件领域的市场地位
	3、预计相关领域收入未来保持增长的依据
	（1）下游应用领域市场空间持续扩大
	（2）产能建设推进与产品结构优化
	（3）客户合作深化与验证导入
	（4）研发进度与产品放量



	二、中介机构核查意见
	（一）核查程序
	（二）核查结论


	问题2、关于盈利预期情况
	一、发行人披露事项
	1、受AI需求驱动，半导体行业正进入“超级周期”，本轮周期目前仍处初期阶段，预计未来具备持续的上升潜力
	2、《政府工作报告》明确将集成电路列为六大新兴支柱产业之首，“十五五”规划进一步将集成电路定义为支撑现代化强国建设的战略性核心产业
	3、公司将逐步构建“以模拟为核心、以数字升级为蝶变、以光电融合为特色”的“一核两翼”平台布局，持续提升特色工艺的差异化竞争力

	二、中介机构核查意见
	（一）核查程序
	（二）核查结论


	问题3、关于股份支付
	一、发行人披露事项
	（一）按照《监管规则适用指引——发行类第5号》5-1的要求，披露股份支付的具体对象、权益工具的数量及确定依据、权益工具的公允价值及确认方法、职工持有份额/股份转让的具体安排等信息
	1、授予后立即可行权的股份支付安排
	2、授予后设定等待期的股份支付安排
	3、上市后的股份锁定安排
	4、人员离职后的股份处理
	5、相关信息披露


	二、中介机构核查意见
	（一）核查程序
	（二）核查结论



